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B. NIEWCZAS, M. NAROZNIAK, K. SZYSZEJ: Kompozycje epoksydowe stosowane w procesie montazu fil-
tréw z akustyczng falg powierzchniowa

Przedstawiono rodzaje kompozyc)i epoksydowych stosowanych w montazu filtrdéw z AFP. Omdwiono;
wnioski z badari nad kompozycjami hermetyzujacymi, skladajgcymi sig z bazowej zywicy z napeania+
czami i réznych utwardzaczy typu aminowego.

W. SIENICKI: Polikrystaliczne cienkie warstwy jako fotoelektrody w ogniwach sinnecznveh

Metodg chemicznego transportu par otrzymano polikrystaliczne cienkie warstwy p-Ing. 3WS?

1 p-Ing, 3WSep. Charakteryzuja sig one fotoelektrochemicznymi wiasciwosciami.

Nagwietlanie ztacza péiprzewodnikowa fotoelektrada p-Ing, 3WS2(Sez)/elektrolit wywoluje wystgpie-
nie wyraZznej konwersji energii $wietlnej w elektryczna.
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B. NIEWCZAS, M. NAROZNIAK, K. SZYSZEJ: Epoxy compositions applied for assembly of SAW silters

In the paper different kinds of epoxy composition applied for assembly of SAW filters are
presented. The results of the tests of encapsulating composition consisting of basic resin with
fillers and various amine type hardeners are discussed.

W. SIENICKI: Polycrystalline thin films as photoelectrodes in solar cells

Polycrystalline thin films of p-InO,3w52 and p-In0 3H532 have been obtained by chemical vapor
transport method. i
They are characterized with the photoelectrochemical properties. Exposure of the semiconductor
photoelectrode p-Ing, 3WS2(Sez) - photocell electrolyte junction affects occurring of distinct
conversion of light energy into electrical energy.
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MATFRTALY ELEKTRONICZNE

G. HEBYAC, M. HAPOXHAK, K. NUUEW: OnokcrnoBhwe KOMNO3MUMM, ODPHMEHAEMHE b5 COOPKe
puabTPOB ¢ akKycTHYeCKo# NOBEpPXHOCTHOU BOJHOMU
B paGoTe npeincraBleHH BHIH O3MOKCHAOBHX KOMIDO3MUMN, NpUMeHAEMHX B COOpKe “MubTPOB

C aKyCTH4YeCKOW moBepXHOCTHOHN BOAHOWH. On:iCaHH peaylbTaTH uccaeloBaHUlt repumeTdsn—
pylomux kKoMiozuuM#, cooroAmMx H3 6a3oBoid CMOJH C HANONHHTEJNAMH ¥ DPA3HKWX Ul beplH~

Tene aMMMHHOTO THna,

B. CUEHULKIR [onukpucrani¥dyeCKHe TOHKME CJOM KAK POTOIAEKTPOAH B COJHEUHHX
3JeMeHTax

MeTonoM XHMHYeCKOI'O TPAHCNOPTA Napub HOAYydYeHH HOJHKPHCTAMNIWYECKHEe TOHY i~ CIon
o-Ing, 3WS2 up-Ing,3WSey oCnanawmue POTOVNSKTPOXMMHIECKHMH CBOHCTBamu. Ochemenne
KOHTAXTA MOJYNPOBOAHMKOBHH doTODdIEKTpPOLA p-Ino,}WSz(Sez)/aaeprOﬁHT, BhlshbyeT
4éTKOe npeo6pal3oBaHHe CBETOBOW DHeprun B DIAEKTPUYECKYW.




Recenzje ksiazek

Andrzej SZYMANSKI: Technical mineralogy and petrography;
PWN, Warszawa, Elsevier, Amsterdam 1989

Prof. dr hab. Andrzej Szymariski wydal w 1989 r. ksigzke pt. "Technical Mineralogy
and Petrography" w Jezyku angielskim. Wydawcami byly dwie kooperujace firmy: polska -
PWN i miedzynarodowa - ELSEVIER.

Ksigzka przedstawia podstawowg wiedze mineralogiczng potrzebng przy wytwarzaniu
materiatéw mineralnych. Jednoczes$nie jest ona podrecznikiem mineralogii eksperymental-
nej i przemystowej, i stuzy studentom odpowiednich wydzialéw. Jest bogato ilustrowana
wykresami i zdjeciami, ktoérych jest 732. Napisana zostata w dwéch tomach, z ktdérych
pierwszy liczy 716 stron a drugi 233 strony.

Tom pierwszy sktada sig z czterech rozdziaidw. W rozdziale pierwszym sg przedsta-
wione podstawowe definicje, rys historyczny i klasyfikacj)a strukturalna materialdéw
mineralnych. Rozdzial drugi przedstawia sprzet badawczy, metody oceny jako$ci minera-
16w i przyktady interpretacji otrzymywanych wynikdw. W rozdziale trzecim opisano cha-
rakterystyke produktéw wyjsciowych i warunki syntezy duzej liczby materiatdw. Rozdziat
czwarty przedstawia mineralogiczng, petrologiczng i geochemiczng interpretacje proce-
séw przemystowej produkcji materiatéw.

Tom drugi -awiera tabele i zdjecia mikrostruktury wyrobéw mineralnych. Ksigzke ce-
chuje olbrzymia liczba zgromadzonych informacji z dziedziny mineralogii i ‘petrografii.

Romuald Wadas

Wradystaw WLOSINSKI: Spajanie metali z niemetalami;
PWN, Warszawa 1989

Ksigzka profesora Wradystawa Wiosiriskiego, wydana przez PWN w serii Wspdiczesna
Nauka i Technika - Nowe Materiaty i Technologie, jest cenng monografig stosunkowo mio-
dej gatezi nauki i technologii, stad tez w literaturze $wiatowej niewiele mozna spot-
kaé pozycji tego rodzaju. Ksigzka przedstawia podstawowe koncepcje naukowe i technolo-
giczne dotyczace spajania materialdéw o bardzo réznych wtasciwosciach zaréwno chemicz-
nych, jak i termomechanicznych. Ten dzial nauki i technologii rozwingl sig pod nacis-
kiem potrzeb przemystu elektronicznego, jednakze w ostatnich latach znalaz} sig rdw-
niez w polu zainteresowania przemysiu budowy maszyn, a szczegdlnie budowy silnikdw
i turbin. Tendencje te znalazly odbicie w omawiane)j ksigzce, ktéra w stosunku do swo-
jego pierwowzoru (W. Wosifiski: Potaczenia ceramiczno-metalowe, PWN, Warszawa 1984)
zawiera m.in. rozdzialy podwiecone spajaniu metali z ceramikg weglikowg i azotkowg.
Podstawowg koncepcje prezentacji przedmiotu opart Autor na przejrzystym schemacie:

51



wlasnodci materialdéw tworzgcych zigcze - sposoby otrzymywania mocnych i préznioszczel-
nych zlgczy - wlasnosci zigcza.

Oryginalng i wartosciowg w naszej literaturze techniczne)j jest czes¢ poswigcona
fizykochemicznym podstawom procesu tgczenia ceramiki i metalu. Autor podai wartodci
potencjatdw termodynamicznych dla wigkszodci podstawowych reakcji zachodzgcych w z13-
czach réznego typu oraz szczegélowo przedstawil zjawiska dyfuzyjne zachodzgce pomig-
dzy ceramikg korundowa a pastami MoMnFeSi i AgCuTi. Szczeg6towo przedstawil koncepcjg
tworzenia sie spinelowej warstwy posredniej, odpowiedzialnej za wytrzymalos¢ mecha-
niczng zlacza. Ta cze$é pracy jest doskonale udokumentowana materiatem dodwiadczalnym
a zwlaszcza spektakularnymi analizami w mikroobszarach i obrazami szliféw skosnych
demonstrujacych cala ztozono$¢ mikrostruktury zlgcza ceramika-metal. Zupeing nowoscig
sg, jak wspomniano wyzej, polgczenia ceramiki azotkowej (Si}N4 i AIN) i ceramiki
0 wlasciwosciach przewodzenia jonowego z metalami. Ma to wielkie znaczenie zaréwno
w zastosowaniach konstrukcyjnych azotku krzemu (czesci silnikéw i turbin), jak
iw zastosoraniach tzw. przewodnikéw superjonowych w nowych Zrdédtach energii, senso-
rach gazéw i grzejnictwie wysokotemperaturowym (przewodniki jonowe typu anionowego,
takie jak Zr02). Ksigzka zawiera réwnie? rozdzial poswigcony witasnosci zigcza,

a w nim godna uwagi przykladowa analiza naprezed w obudowie ceramiczno-metalowe]j przy
zatozonym cyklu cieplnym. W cytowanej literaturze znaczna cze$¢ pozycji to publikac)e
krajowe (w wigkszodci autorstwa lub wspélautorstwa prof. Wtosiriskiego), co upowaznia
do stwierdzenia, 2e omawiana ksigzka jest réwniez cenng monografig polskich badari nad
tg wazng - nie tylko dla elektroniki - problematykg naukowg i technologiczng.

Te stwierdzenia i niewgtpliwa wielka przydatnos¢ ksigzki prof. Wiosiriskiego dla pra-
cownikdw naukowych i inzynierdéw zajmujgcych sie technologig zlgczy upowazniaja mnie
do polecenia tej pozycji wszystkim zainteresowanym nowog$ciami w omawianym obszarze
nauki i technologii.

Zdzistaw Librant
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazowek:
1.0bjetosci srtykutow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu facznie z rysunkami

2.

10.

11.

12.

13.

14.

i tabelami.
Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z inter-
linig, z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po
65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywa¢ osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac kolejno.
U gory kazdej tabeli poda¢ tytut objasniajacy.

. Artykuly nalezy nadsyta¢ w 3 egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w 3 egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawac na odwrocie — oléwkiem. Numeracja nalezy objac
rysunki i fotografie tacznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukc;ji).

. Po zakonczeniu nalezy podaé bibliografie. Przy pozycjach ksigzkowych nalezy wymieni¢

nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut dzieta w oryginale, miejsce wydania,
wydawce, rok, stronice. Natomiast przy cytowaniu artykutéw nalezy poda¢ kolejno nazwisko(a)
autora(éw), inicjaly imion, tytut artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer,
stronice. Pozycje bibliografii powinny byé ponumerowane, za$ w tekscie powotania na numer
pozycji nalezy umieszcza¢ w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac otowkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrétow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,Materiatach Elektronicznych” uwazany jest za
réownoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykufu nalezy zaopatrzy¢é petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwg
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykulu opracowanego przez zespo6t Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na rowne czesci.
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